TG uNTEn

Kagdy 2z ukladdéw sklada sie g dwéch identyocznych cgte-
rostopniowych licznikéw gbudowanych g

przerzutnikdéw

MCY 74518N
MCY 64518N
Dwukrotny licznik BCD

typu D. Zmiana s{pnu wyjsé QA + QD dokonuje sie wraz =z MCY 74520N
narasta jgcym zboczem sygnaiu CP/CLOCK PULSE/ Przy wy- MCY 64520N

sokim stanie we}écia CE /CHIP ENABLE/ lub wraz g
da jgcym zboczem sygnalu CE przy niskim stanle wejécia
CP. Wysoki poziom wejscia CIR /CLEAR/ zeruje licznik.

Tabela standéw logicznych

opa~- Dwukrotny czterobitowy

licznik binarny

Informacja wstepna

MSI CMOS
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 71

We jscia Wyjécia
cP CE CLR Q * QD
o 1 -0
zmiana stanu
0 R 0
~ x 0
x - 0
brak zmiany
- 0 0 gtanu
1 ~— 0
x x 1 0

-~ - zbooze narastajace

x - dowolny stan

\_ ~ zbocze opadajgoe

Uktad wyprowadzen

Upp 2CLR 20p 2Q¢ 2Qg 20, 2CE 2CP -

fie] ] fe] [l [13] [#] fiol [s

P

Upp 2CLR 2Qp 2Gg 20g 2Q4 2CE 2CP

el sl el (ol [l (] [6] 6]

D

] T2] (3] Led 18] Led L7) L8]

1CP 1CE 1Qp Qg 10¢ 1Qp 1CLR Ugg

74518

T 2] T Ted TsT eF 127 lef

1CP 1CE 10, 10g 10¢ 19p 1CLR Ugsg

74520
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Parametry dopuszczaine

= v
/Bsg = 0 V/
= , Wartosé
Oznacgenie Razwa ) Jedn.
min max
Upp Napigcie zasilania v ~0,% +20
Uy Napigoie wejsciowe v -0,5% Unp + 0,5
II Prad wejsciowy mA -10 +10
PD Moo rozprasgana mW 500
tamb Temperatura otoczenia w czasie
praocy
MCY TheoooN % -40 +85
MCY 64..0oN °c 0 +70
tstg Temperatura przechowywania % -55 +125
Parametry charakterystyczne statyczne
Wartodé ¥Warunki pomiaru
Ogna~ | )
ozenie Nazwe Jedn.l  topy min a37c Samb max Ur Uy Upp
min max win typ | max win max [VTA [V] [V]
IDD Prgd gzasilania > 0,04 5 150 035 5
:z§:;31° spo- - 10 0,04 | 10 300 0510 10
: 20 0,04 20 600 0315 15
100 0,08 | 100 3000 |0;20 20
Urn lélaxiuqoi: w:;}-i 3,5 345 3,5 0,534,5 5
sradkin = ae v 7 7 7 1139 10
11 11 11 ’ 1,5313,5 15
U Napigoie wej- 1,5 1,5 1,5 ]10,5;4,5 5
IL ’ ’ 1%y
s:;;:: w stanie v 3 3 3 1;9 10
4 4 4 145313,5 15
: Prad wejdciomy | pa +0,1 +107%] 40,1 41 |oj18 18
UOH Napigoie wyj-
5;:8;::::' stanie v UDD-O,Ob UDD‘-0,05 UDD UDD-O,OE O;UDD 53410319
UOL gagiqoie wyj-
tani 0,0 . §10+
n(ilegz; w stanie v 205 0 0,05 0,05 O’UDD 5310315
I Prad wyJéolowy -0,64 ~0,51 -1 -0,36 035 [
OH ’ ’ ) H b, 5
tani k
w Btanie wysokim - -2 =1,6 -3,2 ~1451% 035 2,% S
~1,6 ~1,3 -2,6 ~0,9 ~ los10 9,5 10
4,2 ~3,4 ~6,8 -2,4 0315 13,5 15
I Prgd wyjsoiow 0,64 0,51 1 .
oL w atan{e niak{m . 2 bl 5D Gk 5
mA 196 1,3 2,6 0,9 0310 0,5 10
442 34 6,8 244 031% 4.5 15 J

tamb min = ~#0°C dla MCY 64....; 0°C dla MCY 74....

tamb max = +85°C dla MCY 64....; +70°C dla MCY 74....
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Parametry charakterystyczne dynamiczne

[amp = +25°C, t

ty = 20 ns, Cy= 50 pF, Ry = 200 xQ/

T
W
Oznaczenie Nagzwa Jedn. Smese gﬁﬁgﬁgi
: min | typ | max Un [V]
|5 NSRSl ey etac SR ue g | wse | 3
5 e 115 | 230 10
tPnL Czas propagacjl zmiany sta- [CP — Q| ns 80 160 15
nu g wysokiego na niski
. _ 330 | 650 5
CIR — Q ns 130 22% 10
. 90 170 15
trLH Czas narastania zbooza sy- 100 200 5
. znnlu wy;éoiowego i 50 100 10
gas opadania gzbocza sy~
THL gnalu wyjéciowego 40 80 15
t' ain Minimalna sgerokoéé impulsu 100 200 5
cP ne 50 100 10
35 70 15
125 250 5
CIR ns 55 110 10
40 80 15
200 400 5
CB ns 100 200 10
70 140 15
tr, tf Cras narastania zbocza sy- 15 5
gnaléw we jdoiowyoh cP, CE pe 5 10
Czas opadania zboocga sy- 5 15
gnatéw wyjéciowych
tc . Maksymalna czestotliwosé 1,5 3 S
x .8ygnalu gerowego uEs | 3 6 10
4 8 15
CI Po jemmos$é we jéciowa PF 5 745
[+ 2 3 13 5 ] ? 8 8 10 " 12 13 1% 15 16 17 | 18 19 o
e LU LU L ; L
e e
cr [ :
0 2la3|le]s|efr|8]|s]|of1]2 (3]s si7]els|oe
COS U s S e I s S oy NS oy Uy Ny Ny Y oy Ny G
H
Og L | mcy 6518
oc : T mcy 7e5.8
H
ap (o
1] 12 3 & S ] 7 8 9 A B c D E F (] 1 2 3 DuN
o L e e
CH Lot Moy ses20
a, : MCY 74520
: 3 :
oy L

Zaletnodci czasowe napigd wejéciowych i wyjiciowych licznikéw




